




















专利名称(译) 显示基板及其制造方法，显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20190157629A1 公开(公告)日 2019-05-23
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[标]发明人 WANG MING
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IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3246 H01L51/5206 H01L51/5221 H01L51/5284 H01L27/326 H01L27/3272 H01L51
/5281 H01L27/3258 H01L27/3262

优先权 201711165973.0 2017-11-21 CN

其他公开文献 US10720609

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种显示基板，包括：基础基板;薄膜晶体管，设置在基底基板的一侧;平
坦化层设置在薄膜晶体管的远离基础衬底的一侧上;像素限定层，设置在
平坦化层的远离基础基板的一侧，限定多个以矩阵排列的像素区域，基
底基板上的像素限定层的正投影，覆盖薄膜晶体管的正投影在基底上;设
置在像素区域中的有机发光二极管，凹陷设置在平坦化层远离基底的一
侧，位于像素限定层和像素区域之间的边界处并位于薄膜晶体管和薄膜
晶体管之间。有机发光二极管和遮光结构设置在凹槽中。
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